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Sposéb wykonywania nasypéw, zwlaszcza za Scianami
o oporowymi
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wykonywa-
nia nasypéw, zwlaszcza za S$cianami oporowymi
lub innymi budowlami mostowymi, hydrotechmicz-
nymi itp., przy ktérym uzyskuje sie zmniejszenie
parcia bocznego materialu sypkiego, np. gruntu na
budowle. g

Pozwala to zmniejszyé zuzycie ilo$ci materialéw
w budowli przy zachowaniu niezbednych wyma-
gan wytrzymatosciowych.

Zmany sposéb wykonywania nasypéw o zmniej-
szonym parciu polega na zbrojeniu ich tasmami
metalowymi, ukladanymi prostopadle do budow-
li oporowych, w rozrsrtawie poziomym zwykle rze-
du 05 m i pionowym 0,5—0,8 m. Wada takiego
rozwigzania jest mniebezpieczenstwo =zniszczenia
zbrojenia przez korozjg, znaczne zuzycie metalu
(stali lub stopéw aluminium) oraz koniecznosé spe-
cjalnego wyprofilowywania tasm.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie tych wad
‘przez opracowanie sposobu wykonywania nasypéw
ze zbrojeniem odpornym na korozje nie wymaga-
jacym specjalnej obrébki.

Istota wynalazku polega na wbudowywaniu w na-
syp, W czasie jego wykonywania elementéw ply-
towych, falistych z tworzyw sztutznych lub azbe-
stocementu na przykiad stosowanych w budowni-
ctwie jako pokrycia dachowe. '

Zgodnie z wynalazkiem, na zageszczonym nasy-
pie uklada sie 5—10-centymetrowa niezageszczong
warstwe gruntu, najkorzystniej sypkiego, w ktérg
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wciska sie plyty faliste i przykrywa je 5—10 cm
gruntu sypkiego, a na nim umieszcza sie¢ warstwe
nastepna nasypu grubosci rzedu 30—60 cm, po
czym calo$§é starannie zageszcza sie. Nastepnie do-
sypuje sie warstwe nasypu grubosci 30—50 cm
i ponownie zageszcza sie. Potem ukiada sie 5—10
cm gruntu niezageszczonego i dalej powtarza opi-
sane czynnosSci. W efekcie uzyskuje sie¢ nasyp prze-
warstwiony ptytami falistymi, rozstawionymi w pio-
nie co 60—80 cm.

W zalezmo$ci od cech mechanicznych materiabu,
tworzacego nasyp i od jego wysokosci, plyty zbro-
jace moga mieé rodzne szerokos$ci, od kilkudziesie-
ciu centymetréw do przeszio 1 m, moga byé ukla-
dane w réinych rozstawach poziomych oraz na
diugosci rowmej lub rzedu 0,8 wysokosci Sciany li-
czac od jej powierzchni.

Elementy laczone s ze soba tylko na zaklad,
co stanowi duze uproszczenie wykonawstwa. Ele-
menty faliste moga byé polaczone ze $ciang czolo-
wa, co pozwala traktowaé je réwmiez jako zakot-
wienie $ciany lub moga byé ze Sciang nie pola-
czone. Wtedy uzyskuje sie tylko zmniejszenie wiel-
kos$ci parcia na $ciame.

Spos6éb wedlug wynalazku umozliwia wykonanie
nasypu zdolnego przemosi¢ sily rozciggajgce i Sci-
najace, przy tym odksztalcalnego i o zmniejszonym
parciu bocznym, co pozwala stosowaé budowle o-
poiowe lekkie o mniejszym zuzyciu materiatéw,
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Zastrzezenie patentowe

Spos6b wykonywania nasypéw, zwlaszcza za
$cianami lub innymi budowlami oporowymi, mo-
stowymi, hydrotechnicznymi itp., polegajgcy na za-
stosowaniu zbrojenia nasyp6éw, znamienny {ym,

ze na zageszczonej warstwie nasypu, na dlugosci -

réwnej lub rzedu 0,8 wysokosci Sciany liczac od
jej powierzchni, uklada sig 5—10-centymetrowsg
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niezageszczong warstwe gruntu sypkiego, w ktérg
w odpowiednim rozstawie poziomym wciska sie
elementy ptytowe faliste z tworzyw sztucznych lub
innych materialéw odpornych na korozje i przy-
krywa je 5—10-centymetrowag warstwa gruntu syp-
kiego oraz nastepng warstwag nasypu grubosci rze-
du 30—60 cm, a nastepnie cato$¢ zageszcza sie, po
czym czynnos$ci zwigzane z przewarstwianiem na-
sypu elementami ptytowymi powtarza sie.
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